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¢ Qué magnitudes relaciona la curva caracteristica de un transistor de efecto de
campo?
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Seleccione una:

© a. Intensidad de corriente por la puerta y tension drenador-fuente.
Editar pregunta O b. Intensidad de corriente por la puerta y tension puerta-fuente.

2 c. Intensidad de corriente por el drenador y tensién drenador-fuente.

|Comenzar una nueva previst

2 d. Intensidad de corriente por el drenador y tensién puerta-fuente.
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© d.VGS <0y VDS >0.

Informes Pregunta 3 Considere un transistor de silicio BJT npn donde Vgg = 0.7 V'y Vcg = 6 V. Dicho
General Sinresponder aun  transistor se encuentra en la region
Puntia como 1,00 X
ELECTROTECN Seleccione una:
2
Tema 2 Marcar ..
pregunta a. de saturacion
Tema 3 Editar pregunta ) b. activa directa
Tema 4 -
! c. de corte
i Modelos del
diodo de
unién ) » L
B Hoias d Pregunta 4 Un transistor MOSFET de acumulacién de canal n en la region 6hmica
ojas de ) ’
caracteristicas Sin responder atn
- ] Puntta como 1,00 Seleccione una:
B Videos O . . .
. . 2 “/ a. aumenta su resistencia segin aumenta VGS.
divulgativos Marcar
Evaluacion pregunta ’ b. tiene una resistencia constante.
T Edit t O - . ) ,
continua: ar pregunta -~ c. disminuye su resistencia segun aumenta VGS.
Teoria de
Electronica
= Eva:_uamon Pregunta 5 La region de saturacion de un transistor
continua:
Teoria de Sin responder aun

Electrénica 2

@ Informacion

Puntia como 1,00

Marcar

Seleccione una:

- a. MOSFET y para un BJT, corresponde a la zona donde se comportan
como una fuente de corriente.

pregunta
Resultados .
Editar pregunta ' b. MOSFET corresponde a la zona donde éste se comporta como una
Evaluacion fuente de corriente y para un BJT a la zona donde se comporta como fuente
continua: de tension.
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corriente y para un MOSFET a la zona donde se comporta como fuente de
tension.

© d. MOSFET corresponde a la zona donde éste se comporta como una
fuente de corriente y para un BJT a la zona anterior a la activa directa con
valores de tension entre colector y emisor de valor absoluto bajo.

¢En qué regiones de funcionamiento operan como fuentes de corriente los
transistores bipolares y los de efecto de campo?

Seleccione una:

© a. Regién activa directa y 6hmica.
' b. Regioén de saturacion y 6hmica.
© ¢. Region de corte y de saturacion.

2 d. Regi6n activa directa y de saturacion.

En un transistor de silicio BJT npn polarizado en la regién activa directa

Seleccione una:
' a. VCE es aproximadamente 3 V.

2 b. VCE es aproximadamente -3 V.
2 c¢. VCE es negativa con un valor que depende del circuito.

O d. VCE es positiva con un valor que depende del circuito.

¢En qué regién de funcionamiento un transistor de efecto de campo se
comporta como una fuente de corriente controlada por tension?

Seleccione una:
© a. Enlaregién de corte.

2 b. En ninguna.
O ¢. En la regién de saturacion.

O d. En la regién éhmica.

¢, Cuadl de las siguientes curvas corresponde a la caracteristica de salida de un
transistor bipolar de unién?

-

Seleccione una:
O a.curvac
O b.curvaa
O c.curvab

/d.curvad

En un transistor de efecto de campo en la region de corte, ¢qué intensidades de
corriente son nulas?

Seleccione una:
© a.Sdlo IG

O b. Todas
© ¢.SoloIG e ID
2 d.SololGe IS
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